  电子技术基础复习资料
一、填空题 
1、N 型半导体又称 __________ 型半导体，它主要靠__________导电。

2、NPN 型晶体三极管工作在放大状态时，三个极中电位最高的是_________极。PNP 型晶体三极管工作在放大状态时，三个极中电位最高的是__________极。
3、单级共射放大器对信号有_________ 和_________两个作用。

4、由四个触发器构成的计数器，它的计数状态最多为__________  。
5、差分放大器可以放大_________信号，抑制_________信号。

6、基本 RS触发器有 __________ 、 __________ 和保持原态三种功能
7、逻辑函数 F=ABC+A+B+C 的逻辑值为_________。

8、时序逻辑电路的特点是电路任何时刻的输出状态不仅取决于该时刻的 _________ ，而且还取决于__________________ 。

9、负反馈能使放大器的放大倍数 __________ ，但放大器的稳定性 __________ 。
10、能够暂时存放二进制数据的电路称为_________。
二、选择题

1．将交流电变换为脉动直流电的电路称为（      ）。
A.整流电路     B.滤波电路     C.稳压电路     D.放大电路

2．固定偏置共发射极放大电路中，三极管工作在放大区，如果将 Rc增大，此时三极管为放大状态，则集电极电流 Ic 将：（      ）。
A.显著减小     B.不变         C.显著增加     D.无法确定

3．放大器若要提高输入电阻，降低输出电阻，应引入的反馈类型是（      ）。
A. 电压并联负反馈  B.电压串联负反馈 C.电流并联负反馈  D.电流串联负反馈

4．单管功率放大器， 在阻抗匹配时， 输出的不失真交流功率达到最大，此时功率放大器的效率为（      ）。
A.100％      B.75％           C.50％         D.25％

5．已知某差动放大电路的差模放大倍数为 100，共模放大倍数为 2，则共模抑制比 K CMR 为（      ）。
A .100       B. 50            C .1/50        D.1/100

6．正弦波振荡器的振荡频率 f 取决于 （      ）。
A. 放大电路的放大倍数         B.反馈网络元件的参数

C.正反馈的强弱                D.电源电压的高低
7.电流串联负反馈具有 (      ) 的性质

A.电压控制电压源              B. 电压控制电流源

C.电流控制电压源              D. 电流控制电流源
8.采用差动放大电路是为了 (     )

A.稳定电压放大倍数            B. 增加带负载的能力

C.提高输入阻抗                D. 克服零点漂移

9． 要同时提高放大器的输入电阻和输出电阻，应引入的反馈组态是 (     )

A.电压串联负反馈              B. 电压并联负反馈

C.电流串联负反馈              D. 电流并联负反

10．电流串联负反馈具有 (     ) 的性质

A.电压控制电压源              B. 电压控制电流源

C.电流控制电压源              D. 电流控制电流源
三、判断题 

1．放大器采用分压式偏置电路，主要目的是为了提高输入电阻。（     ）

2．小信号交流放大器造成截止失直的原因是工作点选得太高，可以增大 R B 使 I B 减小，从而使工作点下降到所需要的位置。（     ）

3．对共集电极电路而言，输出信号和输入信号同相。（     ）

4．交流放大器也存在零点漂移，但它被限制在本级内部。（     ）

5．同相运算放大器是一种电压串联负反馈放大器。（      ）

6．只要有正反馈，电路就一定能产生正弦波振荡。（     ）

7．多级放大器采用正反馈来提高电压放大倍数。（      ）

8．TTL 集成电路的电源电压一般为 12 伏。（     ）

9．流过电感中的电流能够突变。 （     ）

10．将模拟信号转换成数字信号用 A/D 转换器， 将数字信号转换成模拟信号用D/A转换器。（      ）
四、分析计算题 

1、判别如图所示反馈元件 R f1 R f2 R f3 及 C f 各起何类反馈作用，以及对输入输出电阻的影响。
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2、在图所示电路中， 已知 R b =260kΩ，R e =R L =Ω，R S =500kΩ，V EE =12V，

β=50，试求：（1）电路的 Q 点；（2）电压增益 A v 、输入电阻 R i 及输

出电阻 R o ；（3）若 V s =200mV，求 V o 。
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3、在如图所示的集成运放电路中， 已知 R1=10K 、R36K 、R44K 、Rf1=20KV、

Rf2=24K 、Vi1=10mV，Vi2=6mV。求：Vo=？
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五、综合题
1、射极偏置电路如图所示，已知 =60。（1）用估算法求 Q点；（2）求输入电阻 rbe ；（3）用小信号模型分析法求电压增益A v ；（4）电路其他参数不变，如果要使 V CEQ =4V，问上偏流电阻为多大
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  电子技术基础复习资料答案
一、填空题

1、电子 、自由电子 

2、c 、e  

3、放大 、 反相 

4、 16
5、差模 、共模 

6、置 0 、 置 1
7、1  

8、输入状态 ， 电路的原有状态 。

9、降低  、提高
10、寄存器 
二、选择题 

1． A 2． B3． B 4． C5． C6． B 7. B 8． D 9. C 10． B  
三、判断题 

1．× 2．× 3．√ 4．× 5．√ 6．× 7．× 8．× 9．× 10．√
四、分析计算题

1、判别如图所示反馈元件 R f1 R f2 R f3 及 Cf 各起何类反馈作用，以及对输入输出电阻的影响。
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解：Rf1 对V1 所在的第一级放大器有电流串联负反馈作用；Rf2 引进的是电流并联负反馈； Rf3 、Cf 引进的是电压串联负反馈。
2、在图所示电路中， 已知 R b =260kΩ，R e =R L =Ω，R S =500kΩ，V EE =12V，

β=50，试求：（1）电路的 Q 点；（2）电压增益 A v 、输入电阻 R i 及输

出电阻 R o ；（3）若 V s =200mV，求 V o 。
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3、在如图所示的集成运放电路中， 已知 R1=10K 、R36K 、R44K 、Rf1=20KV、

Rf2=24K 、Vi1=10mV，Vi2=6mV。求：Vo=？
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五、综合题

1、射极偏置电路如图所示，已知 =60。（1）用估算法求 Q点；（2）求输入电阻 rbe ；（3）用小信号模型分析法求电压增益A v ；（4）电路其他参数不变，如果要使 V CEQ =4V，问上偏流电阻为多大
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